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P1
理論【電子工学】37.半導体

半導体・・・導体と絶縁体の間の抵抗率を持つ物質のこと。代表的な物
質として、シリコン(Si)やゲルマニウム(Ge)がある。

真性半導体・・・ほぼシリコン(Si)やゲルマニウム(Ge) の元素のみででき
た、他の元素を含まない半導体のこと。

p型半導体・・・真性半導体に3価の元素を微量加えたもの。

3価の元素の代表例はホウ素(B)やアルミニウム(Al)

n型半導体・・・真性半導体に5価の元素を微量加えたもの。

5価の元素の代表例はリン(P)やヒ素(As)



P2
理論【電子工学】37.半導体

p型半導体
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正孔（電子が足りない）

ホウ素のように電子を受け入れ
る不純物をアクセプタという。

→正電荷



P3
理論【電子工学】37.半導体

n型半導体
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自由電子（電子が余る）

リンのように自由電子を供給す
る不純物をドナーという。

正孔や電子は半導体における電荷の運搬の役割があり、キャリヤとよばれる。

→負電荷



P4
理論【電子工学】37.半導体

【p型半導体】

多数キャリヤ・・・正孔 少数キャリヤ・・・自由電子

【n型半導体】

多数キャリア・・・自由電子 少数キャリヤ・・・正孔



P5
理論【電子工学】37.半導体

ダイオード・・・p型半導体とn型半導体をくっつけたもの、一定方向にしか
電流を流さない性質がある。
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P6
理論【電子工学】37.半導体

ダイオード・・・p型半導体とn型半導体をくっつけたもの、一定方向にしか
電流を流さない性質がある。

p型 n型
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n→p（逆方向）には電流が流れない

※このとき空乏層が広がる



P7
理論【電子工学】37.半導体

ツェナー電圧・・・ダイオードに逆方向の電圧をくわえると、ある値で、急激
に電流が流れる現象。

電圧

電流



P8
理論【電子工学】37.半導体

整流回路・・・ダイオードなどを利用して交流を直流に変換する回路
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P9
理論【電子工学】37.半導体

【Ｈ28】誤っているものを選べ。

A. (2)熱電効果 光電効果

ゼーベック効果・ペルチェ効果・トムソン効果



P10
理論【電子工学】37.半導体

可変容量ダイオード・・・逆電圧をかけて、空乏層の幅を変化させ、静電
容量を変化させるダイオード

発光ダイオード・・・順電圧をかけて、接合面で電子と正孔が再結合する
ときの光エネルギーを利用したダイオード
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